
моментам в ее поперечных сечениях, совершающим работы на их угловых перемещениях,

т.е. £/>Д = \м гЖр~г = fMz(^ A d z =  где />,-заданные силы, 4  -единичные пере-
О I \ d z  ) I х Е1Х

мещения, М х -изгибающие моменты, d<px - единичные угловые перемещения поперечных 
сечений, Мх -единичные изгибающие моменты, Е1Х -жесткость поперечного сечения стерж
невой системы при изгибе, I - ее длина,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ ПОЛОСЫ ЛЮМИНИСЦЕНЦИИ МОНОКРИСТАЛЛА
YV04: Tm3+

В кристаллах, активированных ионами Тт3+ и Nd3+, лазерное действие сопровождается 
интенсивным голубым свечением [1,2]. Относительно природы этого свечения существует 
два альтернативных мнения: а) излучение обусловлено переходами с мультиплета 'G4 ио
на Т т 2+. Ь) излучение соответствует люминисцентным переходом с мультиплетов 2Ds/2 и 
2Р i/г иона Nd3+.

С целью выяснения природы голубого свечения мы 
выполнили компьютерное моделирование формы поло
сы люминисценции монокристалла YVO4: Тш3+. Сна
чала мы определили энергию всех переходов с мульти
плета ‘04 на 3Нб. Полученный диапазон был разбит на 
20 интервалов и определено количество переходов по
падающих в каждый интервал. По этим данным была 
построена гистограмма. Если предположить, что 
количество переходов в интервале пропорционально 
интенсивности люминисцеции в этом интервале, то 
построенная таким образом гистограмма воспроизво
дит форму полосы люминисценции.

Вычисленная форма полосы люминисценции по
зволяет однозначно заключить, что свечение наблю

даемое в работе [1] обусловлена ионами Nd3+ , а в работе [2] ионами Т т 3+.
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